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INSTRUCTIONS POUR L’INSERTION
. DES NOUVELLES PAGES DANS
LA PUBLICATION 191-2

Remplacer la page de titre existante par la nouvelle page
de titre.

Remplacer la page de sommaire existante et la page
191 TIEC 1 existante, contenant la préface au neuviéme
complément, par la nouvelle page de sommaire et la nou-
velle page 191 IEC 1, contenant la préface au dixiéme
complément.

Chapitre 0:

INSTRUCTIONS FOR THE INSERTION
OF NEW PAGES IN
PUBLICATION 191-2

Replace the existing title page with the new title page.

Replace the existing contents page and the existing page
191 1EC 1, containing the Preface to the Ninth supple-
ment, with the new contents page and the new page 191
IEC 1, containing the preface to the Tenth supplement.

Chapter 0:

1-Remo

1 - par les

nouvelles feuilles 0-3 et' 0-6.

Chapitre I:

1. Retirer la troisitme page de la liste des dessins existante
et la remplacer par la nouvelle troisiéme page de la liste
des dessins.

. Ajouter la liste des types de dispositifs & semiconduc-
teurs généralement montés dans les boitiers du cha-
pitre I (feuille bleue).

%Y

[3%Y

. Ajouter les nouvelles feuilles suivantes: I1-67, 1-68 et
1-69.

Compléments aux listes de codes nationadx fighrant(sur
les feuilles de normes de la Publication 191-2\d

1. Retirer la feuille rose existante et la remplace
nouvelle feuille rose.

a their place the

1. st of drawings

re of the list of

or devices gen-
gpter I of IEC

and 1-69.

pearing on the

st dard shieets of IEC Publication 191-2

1. Remove existing pink sheet and insert jn its place the
new pink sheet.

Publication 191-2
Dixiéme complément

Publication 191-2
Tenth supplement
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

Dixiéme complément a la Publication 191-2 (1966)

NORMALISATION MECANIQUE
DES DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS

Deuxiéme partie: Dimensions

PREAMBULE

1) Les décifions ou accords officiels de Ta CET en ce qui concerne les questions techniques, préparés pardes Somités d’Ejudes
ou sont feprésentés tous les Coinités nationaux s'intéressant & ces questions, expriment dans la pl sure.pogsible
un accofd international sur les sujets examinés,

2) Ces decjsions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme te aux. -

3) Dans le put d’encourager l'unification internationale, la C E1 exprime le veeu que tou les Comités ma 1on' g idans
leurs régles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure o itOT tent.
Toute dfvergence entre la recommandation de la CE] et la régle nationale corréspondante do pible,
étre indiquée en termes clairs dans cette derniére.

La prés¢nte publication a été établie par le Comité d’Etudes N
intégrés.

ifcuits

Elle con[titue le dixiéme complément & la Publication\]91-2\de I3

Le tablepu suivant explique I'origine des nouveaux dessins contenu
par les Comités nationaux.

emis
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+ signifie vote positif — signifie vote négatif
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

Tenth supplement to Publication 191-2 (1966)

MECHANICAL STANDARDIZATION
OF SEMICONDUCTOR DEVICES

Part 2: Dimensions

FOREWORD

1} The formal decisions or agreements of the [EC on technical matters, prepared by Techni mittees, or} which all the
National Committees having a special interest therein are represented, express, as ngafly as possible, ar] international
consensus of opinion on the subjects dealt with.

2] They have the form of recommendations for international use and they are accegted\bi\the i mittees in that
sense.
3] In order to promote international unification, the [EC expresses the wish ¢hat alNNationg 1 uld adopt the

text of the I[EC recommendation for their national rules in so far a
between the EC recommendation and the corresponding national
the latter.

ny divergence
y indicated in

This publication has been prepared by I EC Technical ( itteé ited Circuits.

It forms the tenth supplement to IEC Publi

The following table explains the origin of
various National Committees.

b voting of the

781 782
+ +
+ +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +

+
omania + + +
uth Africa (Republic of) + + +
Spain + + +
Sweden — + +
TFarkey + + =+

Union of Soviet
Socialist Republics + + +
United Kingdom — + +
" United States of America : + + +
+ means positive vote — means negative vote

Date: 1981 191 IEC 1 1EC Publication 191-2
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CHAPITRE 00 — CONCEPTION DE LA NORMALISATION MI:ICANlQUE

1. Reégles fondamentales

Lors de la réunion tenue 4 Copenhague (2 au 12 octobre 1962) le Comité d’Etudes NO 47 adopta les
régles fondamentales ‘suivantes :

1. Seuls les dessins soutenus par au moins deux pays seront étudiés pér le Comité d’Etudes NO 47,

2. Le Comité d’Etudes NO 47 s’efforcera de combiner les proposmons de divers Comités nationaux dans
un seul dessin,

que
nafi

S
Ce

[+

Cag NO 1

embout métrique, 'autre un embout en inches, ou vice versa, mais par
ant toutes les autres dimensions. Si les dimensions des embouts filetés (diamétre

Ca

val 3
une ou plusieurs dimensmns'nouvelles.

Décision

a) Si le pays d’origine accepte cette ou ces modifications, on procéde comme dans le cas NO 1,

b) Si le pays d’origine n’accepte pas cette ou ces modifications, le dessin proposé n’est pas retenu.

.

Date: 1981 ’ 191 IEC 00-1 ' Publication CE} 191-2
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4 Diameter of the hole and minimum flat dimension Z of lead lugs

4.1 Hole diameter.

4.1.1 For holes with nominal diameters greater than 4 ’rﬁm (0.157 in), the hole shall preferably be dimen-
sioned by reference to a bolt size; in addition, minimum and maximum values of the hole diameter
may be given if desired.

dimensions are required.

4, Flat dimension Z :
The minimum flat dimension Z shall be equal to:

E]

flat dimension Z:

For holes with a nominal diameter equal to or less than 4 mm (0.157 in), minimum and maximum

e minimum

N N \ millimetres inches
e - [notes
W l nom. l max. min. nom. max.
g T, — — 10
g Ty 3.2 — 4.3
w 1SO ref. No.: M8
A " 50 — — 11
Z, 32 — — 11
10 — Clearance hole for ISO M5 bolt.
11 — Minimum flat.
Date: 1981 191 IEC 0-2
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5. Correspondance entre le filetage et ’hexagone pour les dispositifs ayant une embase hexagonale et
un embout fileté

Les tableaux suivants sont recommandeés:

TABLEAU 1

Unités métriques (dimensions en millimétres - valeurs nominales)

Longueur d’embout = 1 mm
Hexagone Fitetage
Version courte %I(Q\
N

8 M 4 8 10

11 M 5 8

14 M 6 9 12

17 M 8 10
22 MI10 - 13 ) \ 16

27 M 12 120

32 : M 16 3 20
36 M20 16\ou 1 24
41 M 24 3 > 28

50 M 30 <\ 22ou | 32

TABL U

Wﬂle (dlm ons en inches)

A Longueur de I’embout
H Filetage : :
(\ Min. Max.
AN

—MEJA 0,422 0,453

1/4-38 UNF-2A 0,422 0,453

ll/ -28 UNF-2A 0,422 0,453

< 1/2-20 UNF-2A ‘ 0,605 0,645
VAl 1/2-20 UNF=2A 0,750 0,828

1 1/4 3/4-16 UNF-2A 0,750 0,828

3/4-16 UNF-2A 0,925 1,068
1 5/8 1-12 UNF-2A 0,750 ‘ 0,828
15/8 1-12 UNF=2A 1,062 1,142
17/8 11/4-8 UNF-2A 1,220 1,300

Longueur -de la partie non filetée d'un embout (N,)

N; max. devra étre spécifi¢ comme étant égal a 2,5 fois le'pas du ﬁletage et les dimensions
effectives devront étre calculées pour chaque dessin publié.

Date: 1981 191 1IEC 0-3 Publication CEl 191-2
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5. Unified thread-hexagon relations for devices having an hexagonal base and threaded stud

The following tables are recommended:

TABLE 1
Metric units (millimetre dimensions — nominal values)
Stud length + | mm
- Ht:)\asuu Thldad
Short version Longwersion
8 M 4
1t M 5 i1
14 M 6 1
17 M 8
22 M 10 16
27 M 12 18
32 M 16 20
36 M 20 24
4] 24 28
50 M <\\ 32
6@ AN
\\( \ I
nth-pound ynits (inch dimensions)
N (@AN
\Q Stud length
ca
\/\ Min. Max.
\rﬁféUNFQA 0.422 0.453
1/4-28 UNF-2A 0.422 0.453
1/4-28 UNF-2A 0.422 0.453
1/2-20 UNF-2A 0.605 0.645
1/2-20 UNF-2A 0.750 0.828
3/4-16 UNF-2A 0.750 0.828
3/4-16 UNF-2A : 0.925 1.068
1-12 UNF-2A 0.750 0.828
=2 ONF=2A 062 42
1 1/4-8 UNF-2A 1.220 1.300

Distance to end of full thread (unthreaded portion) of a stud (N,)

calculated for each published outline.

Date: 1981

191 1IEC 0-3

N, max. should be specified as 2.5 times the thread pitch and the actual dimensions
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6.

Dimensions des boitiers ayant des diamétres similaires A ceux du boitier C7

S | R,
gp | #Dy — - HEE S T e T
s s S =ssToT =
\
F
6.1 Les yaleurs suivantes sont recommandées pour les dimensions D, #Dj et F;
i A\
Millimetres Inchés
Réf.
min. nom. max. min (Ihln\
oD 5,31 5,84 0.209 — N\
Dy 4,53 — . 495 0.178 '
F — — 1,01 < s
6.2 Il esg également recommandé que, pour Jes boitie a et @Dy donnés ci-dessus,
la dimension A soit choisie parmi les types indi ci-
Type 1 Typ Type 3
R, (Ohmeee
mm < ﬁ-\ \ n;ﬁx\) N > in mm in
A min, 0. 06 \NK/ 0.115 4,32 0.170
A max. B 2 0. 08 0.150 5,33 0.210
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7.  Relations between thread, hexagon, lead length, lead lug for rectifier diodes and thyristors

The following table is recommended for metric versions :

Number of triggering
f
Hexagon Thread ISO screw reference of the circuit terminals Lead length
bolt for the hole of the lug .
for thyristors
11 M5 ) M4 1 Terminal length
3 M5 S gu.lU)e chosen
imacfordance
17 M 8 M6 with [one of the
: ypes in Clause 1
22 M10 M6 ofRChapter 0 of
27 M12 M6 1ECjPublication
)
32 Ml1e6 M8 I
36 M20 M10
41 M24 © M10
50 M30
Notes 1. —~ Where two references arg/i r future use.

2. — The lead lugs of the triggering cixcui i n, max. 4.5 mm.

4.  Thread pitches t

The following\ta

Q Pitches (mm)
Thre
Coarse Fine
\/ M4 0.7 _
MS5 0.8 -
M 6 1.0 -
M8 1.25 -
M0 15
M12 1.75 ‘ 1.5
M16 2.0 L5
M20. - 1.5
M24 - 1.5
M30 - . 2.0
Notes I. — .The values in italic are to be regarded as those preferred for future use.
2. — The dimensions of threads will be in accordance with 1ISO Recommendation 261.

Date: 1981 191 IEC 0-5 ' ) [EC Publication 191-2
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9. Dimensions principales pour boitiers-pression a bornes principales encastrées

oD
y
¢ Dy
| -H.—“
NV — ¢ o
A . :
l,_—-—.{-----\

N

Le tabJeau suivant est recommandé:
Dimensions en millishétres

- %
Type | | Type2 | Type 3 | Type 4 /T\ ype 6 | Type T@S %e9 Type 10|Type 11| Notes

Réf.

yp
@ D niax. 37 43 50 65 (f; ] 85 90 95 100 120 | 150
@ Dj npin. 14 18 24 \6)\ \\\A \\>44 50 54 75 90 D
16

A mak. 13 DL IQ
> 3
AN

te un thyristor; le méme dessin sans sorties de gichette s’applique aux diodes de redressement.

- La longueur des sorties flexibles de gachette, lorsqu’elles existent, sera choisie dans le tableau de la Publichtion
1912 de la CEI, chapitre 0, article 1, complété par la valeur (300 + 30) mm.

4. — Les trous des cosses des sorties flexibles de gachette, lorsqu’elles existent, ont un diamétre minimal de 3,2 mm et
maximal de 4,5 mm.

Date: 1981 191 TEC 0-6 Publication CEI 191-2
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9. Main dimensions for press-pack outlines with retracted principal terminals

3) B
o &

13
oT
] e

‘\\_..-_-.L_ - -_I" 3 C ﬂ.z
A .
———d -

i \\ R i T
' ' 0 /(\

= |

The following table is recommended:

Drmenst
Type > ‘
Type | | Type 2 | Type 3 Typed peS Type Type7 | Yype 8 | Type 9 |Type 10 |Type |

1| Notes
Ref. \/
@ D max. 37 43 50 (65 (\ 80 85 90 95 100 120 150
@ Djmin. 14 18 24 \Q\ \>5 \\>10 44 50 54 75 D0 2
IN

~—"

16 16 17 19 20 22 36 36

A max. IJ\ \/lx

™)
g

ws a thyristor; the same drawing, but without triggering circuit terminals, applies to rectifier

3.——— The length of the flexible triggering circuit terminals, if any, shall be selected from the table in [ HC Publication

191-2, Chapter 0, Clause 1, with the additional value (300 + 30) mm.

4. — The lugs of the flexible triggering circuit terminals, if any, have holes with 3.2 mm minimum and 4.5 mm
maximum diameter.

Date: 1981 191 IEC 0-6 - TEC Publication 191-2
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10.  Principales dimensions des encombrements de dispositifs de puissance 4 embase plate

10.1 Dispositifs a embase plate en forme de losange ou de rectangle (types 1 i 4, voir la figure 1, page 0-9) et dispositifs
G embase plate de forme carrée (types 5 d 10, voir la figure 2, page 0-10).

Le tableau suivant est recommandé:

Dimensions en millimétres

Rebord de ’embase ou bride de fixation Diamétre du trou des
NO ISO cosses des sorties de
dubouton Nombre Wdlement
DCP . | adapté au trou | éventuel
)

Réf. Longyeur Largeur Diamétre du |- NO 180 de la cosse de | de sorti . .
(U, ;) Nombre de . | duboulon | . N rtie Sortie
mas max trous de cercle des posi- adapté aux la sortie prin- |de g; tte N\ flexibl

ax. ) . tions des trous ptea cipale ®oted & exible
fixation de fixation trous de (Note 3)
(Notd2) | (Note2) : fixation , L
(nom.) min. | max. | min. | max.
N

1 32 23 2 24 M3 ' QN >3 - | 3p |45
2 34 25 2 26 M4 /m\ toud [1,53]| — | 3)2 |45
3 42 - 30 2 31 M , 1,53 - 32 |1 45
4 44 33 2 34 M5 1,53 - | 32|45
5 40 40 4 42 M5 - - 32 | 45
6 50 50 4 50 QX ' 6, M8, M10 2 = | = {32]45
7 61 61 m )ls,Mlo, Mi2 2 N S A Y
8 80 80 72 \m) M12 2 Sl -3k as
9 85 8<> 4 €5, >M8 M12 2 — | = |3k as

10 90 90 4 \yoa\ M8 M12 2 | - |3k ]4s

2\ -
Notes 1, — e.est-fle Mneur sera choisie dans le tableau de la Publication 191-2 de la CEI, ¢hapitre 0,
2.~ interieundes dimensions maximales U, et U, n’est pas imposé.
4, - ies de g chette flexibles existent, elles ne doivent pas étre plus courtes que la sortie principale.
191 1EC 0-7 . Publication CEI 191-2

Date: 1981
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CHAPITRE I — DESSINS D’ENCOMBREMENTS

Liste des dessins (suite)

CHAPTER 1 — DEVICE OUTLINE DRAWINGS

List of drawings (continued)

1971
1970
1970
1980
1980
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1976
1976
1971
1971
1974
1980
1974
1980
1974
1976
1974
1974

1974

1980
1980
1974
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976 -
1976

1976

1976

1977

1977

1977

1980

1980

1980

1980 -
1980

Numéro de Code du pays Numéro de page IEC code Code of country Page number
code CEI d’origine et date - number of origin and date
A29MB(2T) KT12P1 1-29a/b 1971 A29MBQ2T) KT12P1 I-29a/b
A30U TO-59 1-30a/b 1970 A30U TO-59 ’ 1-30a/b
A30M TO-59/F91M 1-30a/b 1970 A30M TO-59/F91M I-30a/b
A31U TO-60 I-31a/b 1980 A31U TO-60 - I-31a/b
A3IM TO-60/F89M I-31a/b 1980 A31IM - TO-60/F8IM I-31a/b
A32 SO-58 I-32 1971 A32 SO-58 I-32
A34U TO-109 I-34a/b 1971 A34U TO-109 I-34a/b
A34M SC-31 I-34a/b 1971 A34M SC-31 I-34a/b
SC-30 I-35a/b 1971 A35MA SC-30 I-35a/b
BK2-100 I-33a/b 1971 A3SMB BK2-100 L.35afb
-NT-30 I-36 1971 A36 NT-30
SC-32A I-37a/b 1971 A3TMA SC-32 b
SC-32B I-37a/b 1971 A37MB b
SC-33A 1-38a/b 1976 A38MA b
SC-33B I-38a/b 1976 A38MB b
201A3 I-39a/b 1971 A3IMA b
201B3 1-39a/b 1971 A39MB b
10B3 140 1974 A40
KT-13 I-41 1980 A4l 141
50B3 1-42 1974 A42 142
KT-14 1-43 1980 143
- 34A3 144/45
23A3 146
KTsP1 ¢TSP1 I-47afb
205A4 205A4 I1-47afb
205B4 205B4 I-47afb
KT-5,KT-7 KT-5,KT-7 148afb
TO-63 TO-63 I-48afb
S0-99 S0-99 149
SO-87A SO-87A I-50afb
SO-87B I-50afb
S0-87C I-50afb
SO-87D I-50afb
SO-87E I-50afb
S0-87G I-50a/b
SO-119A I-51afb
SO-119B I-51afb
S0-119C I-51afb
SO-119D 1-51afb
SO-119E I-51afb
SO-119F I-51afb.:
I-52a/b SO-92A I-52afb
I-52a/b 1976 AS2B SO-92B I-52afb
I-52a/b 1976 A52C S0-92C I-52a/b
I-52a/b 1976 A52D S0-92D I-52afb
I-53a/b 1976 AS3A SO-93A I-53afb
I-53a/b 1976 AS3B S0-93B I-53ajb
1-53a/b 1976 AS53C S0-93C I-53afb
I-53a/b 1976 AS3D S0-93D 1-53alb
1-54 1976 A54 SO-103 1-54
I-55 1976 ASS SO-110 I-55
1-56 1976 AS6 12A3 1-56
I-57 - 1976 A57 13A3 I-57
I-58 1976 AS8 SO-131 I-58
I-59a/b 1977 AS9A KTP-8 I-59a/b
1-59a/b 1977 A59B F148B - I-59a/b
1-59a/b 1977 AS9C SC-50 I-59a/b
1-60a/b 1980 AGOA SO-141A 1-60a/b
1-60a/b 1980 A60B S0-141B I-60a/b
I-60a/b 1980 A60C SO-141C I-60a/b
I-61a/b 1980 AG61A S0-142A I-61afb
I-61a/b 1980 A61B S0-142B I-61a/b
Publication 191-2, chapitre [ Publication 191-2, Chapter
(Neuviéme complément) 1912 IEC-1-A

(Ninth supplement)
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CHAPITRE I — DESSINS D’ENCOMBREMENTS CHAPTER I — DEVICE OUTLINE DRAWINGS

Liste des dessins (suite) List of drawings (continued)

Numéro de Code du pays Numéro de page IEC code Code of country Page number

code CE! dorigine et date number * of origin . and date

A62A SO-144A I-62a/b 1980 A62A SO-144A I-62a/b 1980
A62B SO-144B I-62a/b 1980 A62B SO-144B [-62a/b 1980
A62C KD-30 I-62a/b 1980 A62C KD-30 I-62a/b 1980
A62D SO-144C I-62a/b 1980 A62D SO-144C I-62a/b 1980
A62E . SO-144D I-62a/b 1980 A62E SO-144D I-62a/b 1980
A62F KD-31 I-62a/b 1980 AG62F KD-31 1-62a/b 1980
A63A SO-145A I-63a/b 1980 A63A SO-145A I-63a/b 1980
A63B SO-145B I-63a/b 1980 ‘A63B - SO-145B I-63a/b 1980
A63C KD-23 I-63a/b 1980 A63C KD-23 1-63a/b 1980
A63D SO-145C I-63a/b 1980 A63D SO-145C 1980

A63E SO145D 1-63a/b T980 AG3E SO-145D 1980
A63F KD-25 I-63a/b 1980 A63F KD-25 1980
A64 F166 I-64a/b 1980 A64 Fl66 1980
A65 FA166 I-65a/b 1980 _A65 : FALl66 1980
A66MA I-66a/b 1980 A66MA 1980
A66MB KT-16 I-66a/b . 1980 A66MB KT-16 1980
- A66MC I-66a/b 1980 A66MC 1980
A66MD I-66a/b 1980 A66MD 1980
A66UA F147UA I-66a/b 1980 A66UA 1980
A66UB F147UB I-66a/b 1980 A66UB 1980
A66UC F1470C I-66a/b 1980 A66UC 1980

A66UD ~F147UD I-66a/b 1980 A66UD 1980
A67 F170 1-67 1981 1981
A68 F129B 1-68 1981 1981
A69 KD-1 1-69 981 1981

Publication 191-2, chapitre | ' Publication 191-2, Chapter |
(Dixi¢me complément) 191-2 IEC - I-A (Tenth supplement)
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Types de dispositifs 4 semiconducteurs généralement montés Types of semiconductor devices generally mounted in the

dans les boitiers du chapitre 1 de la Publication CEI 191-2 packages of Chapter I of I[EC Publication 191-2
Type de dispositif Numéro de code CEI du dessin du boitier
Type of device 1EC code number of package drawing
Diodes de signal et diodes Zener de faible puissance Al, A20, A24, A32, A54, A55, A58, A67, A69

Signal diodes and small-power Zener diodes

Dipdeshyperfrequernces 718

Microwave diodes /(\
N\

Dipdes de redressement de faible et moyenne puis- A2, A3, A4, A6, AT,

safjces

Rectifier diodes, small and medium power

Dipdes de redressement de forte puissance AS, A1, Al15)
Hikh-power rectifier diodes

6,

VA

Xn,) 13,@, ﬁy@

THyristors de forte puissance C A12)MA27, A28, A29, A34, A39, A47

THyristors de faible et moyenne puissances
THyristors, small and medium power

High-power thyristors

‘ D) .
Transistors de signal \( \‘){36, A40, Adl, Ad6, A68
Signal transistors N x
Transistors de p&«;&? A23, A30, A31, Ad3, A48, AS6, AST
Pqwer transistors/\&

! A26, A42, A43, AS9, A66

A62, A63, Ab4, A6S

Clrcliifs intégrés AS0, AS1, A52, AS3, A60, A61
Integrated circuits )
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G

L 1y L ¢ 1 12
v
\
B S - |
__::_ - - . . .
by by
b < L1
' » .
Lo -

Les dimensions en inches sont
dimensions d'origine en millimdtres

ulites d

The inch dimensions are derived 0ﬂmm
the original millimetre dimensions. .

~~—
\ millim \ inches
}t\% Notes
min nom max
0 —_— — 0.039
275 0,0197 — 0.0295
0, 30 0,0040 —_ 0,0118
2,3 0.0748 — 0,0905
1,6 0,0552 — 0,0629
3,1 0,1142 —— 041220
93 —_ —_— 06208
16,5 04,583 -— 0,649
1,4 - —_ 0,055
— 0,178 — —
Pays ou Organisation Code Pays ou Organisation Code
Country or Organization Country or Orgenization
. Japon - -
CEI / IEC L67 Jagen 5c-56 E I
France F170 A
Allemagne 60A2 Date
Germany
Pays—-Bas 2
Netherlands D5 T 1981
Royaume~Uni a
United Kingdom 80-153
. Publication CEI
191 IEC I-67 Ne 191

IEC Publication
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e €1
—— Ny
D — - —= ’-"_— B |
PSS — —
Voir détail b
b. 2
2 N 0,127 m [@ See detail / -
0,005"
%
—~
. les)
by { he 3 terminals)
\

Les dimengions en inches sont déduites des
dimensions d'origine en millimdtres.

Ref. millimetres

min nom
A 443 —
gb —
b, . 0,3
p? 4,3 >
d 1,0 -
E 3,2 — . 0,165
e —_— 245 0,100(*) —
e — 142 0,050(*) —
1 70 —_— —
1 —_ 0,078 1

—

(4

(*) Means true geomeirical positioh,

1 = The terminal cross-section dimensions
are not controlled in zone Lk

Pays ou Organisation Code Pays ou Organisation Code
Country or Organization Country or Organization
. Japon - _6—
CEI / IEC A68 Tapan S5C=434
France F129B A
URSS Date
TSR KT=26
Pays-Bas
NT54/11 1981
Netherlands 54/
Allemagne %833
Sermary &

191 IEC I- 68

Publication CEI

IEC Publication Ne 191
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